Yun lv=350ma Yron
. . LiseT LleHa,
1W, emitter, batwing 120 rpag, Be Ko A/INHA BONHb! . cBeue
' ' g rPaA Lset A maTepuan Hm./us. AnH3bl | VF(V)Min | VF(V)Max | Flux,Lm 2;1/H2MH rPH.
TemnepaTypa ( )
InGaN 470 n 2,8 45 10 25
InGaN 505 P 2,8 4,0 35 25
(o]
InGaN 530 3 2,8 4,0 38 25
ALEWOLWC.120 | AIGaINP 590 b 2,0 30 40 120 25
AlGalnP 615 a 2,0 3,0 34 25
AlGalnP 625 K 2,0 3,0 36 25
H
6enbiit InGaN 6000K b 2,8 45 45 25
6enblit TéNAbIN InGaN 3300K i 2,8 45 27 25
Yun Iv=350ma Yron
. . BeT LeHa
1W mi r win ) K ANNHA BOJIHbI L|| ’
 emitter, batwing 60 rpan Lser o4 MaTepuan Hm./us. AnH3bL | VF(V)Min | VF(V)Max | Flux, Lm CBZT/';MH rPH.
TemnepaTypa ( )
InGaN 470 n 2,8 45 10 25
InGaN 505 P 2,8 4,0 35 25
(0]
InGaN 530 3 2,8 4,0 38 25
ALEWOLWC.60 |A1GalnP 590 b 2,0 3,0 40 50 25
AlGalnP 615 a 2,0 3,0 34 25
AlGalnP 625 4 2,0 3,0 36 25
H
6enbiit InGaN 6000K o 2,8 45 45 25
6enblii TéNAbIN InGaN 3300K i 2.8 45 27 25
Yun lv=350ma Yron
. . LiseT LleHa,
1W, emitter, batwing 180 rpag, Be Ko A/INHA BONHb! . cBeue
' ' g rPaA Lset A maTepuan Hm./us. AnH3bl | VF(V)Min | VF(V)Max | Flux,Lm 2q1/;m rPH.
TemnepaTypa ( )
InGaN 470 n 2,8 45 10 25
InGaN 505 P 2,8 4,0 35 25
| (o]
4 InGaN 530 3 2,8 4,0 38 25
_ \ ALEWOLWC.180 | AIGaINP 590 b 2,0 30 40 180 25
AlGalnP 615 a 2,0 3,0 34 25
| AlGalnP 625 ! 2,0 3,0 36 25
— H
6enbiit InGaN 6000K b 2,8 45 40 25
6enblit TENAbIN InGaN 3300K i 2,8 45 22 25




